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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИrI

программа подготовки на}л{ных и на)цно-педагогических кадров - программа

аспиранТуры, группа на}л{ных специalJIьностей 1.з. Физические на1ки, научнЕя

спецЙальность ]_.з.]-]-. Физика полупроводников (далее - программа аспирантуры,

пд, образовательная программа) применяется для организации и осуществления

образовательной деятельности по направлению подготовки 1.3,11, Физика

полупроводников подготовки в Федеральном государственном бюджетном

образовательном учреждении высшего образования <<рязанский государственный

радиотеХническиЙ универсИтет имеНи В.Ф. Уткина>> (далее ФгБоУ Во (РГРУТУ)>,

(РГРТУ>).

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ФгБоУ вО (РГРТУD федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшегъ образования <<рязанский государственный

радиотехнический университет имени В, Ф, Уткина> ;

Фгт _ федеральные государственные требования к структуре программ

подготовки наr{ных и научно-педагогических кадров в аспирЕlнтуре (адъюнкryре),

условияМ их реалИзации, срокаМ освоения этих программ с }л{етом различных форм

ЪОуч.""r, оВр.rовательных технологий и осЬбенностей отдельных категорий

аспирttнтов (адъюнктов).
ИЬ - итоговая аттестация;
ниД - на)rчно -исследов атель ская деятельно сть ;

НКР_наrIно.квалифиКационнаяработа(диссертация).
ЭБС - электронная библиотечн;lя система
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Общие положения

Программа аспирантуры по специальности 1.з.11. Физика полупроводников

разработана в соответствии с федеральными государственными требовiлниями к

структуре программ подготовки наrшых и на)п{но-педагогических кадров в

аспирантуре, условиям их реализации, срокам освоения этих программ с )ruетом

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных

категорий асшарантов.

1.2. Нормативные документы мя разработки программ аспира}rгуры

настоящая образовательн€я программа аспирантуры разработана на

основании следующих документов :

Федеральным законом от 29 декабря 20L2 г. Ns 27з,ФЗ <Об образов€lнии в

Российской Федерации> ;

Федеральным законом от 2з августа 1996 г. м |27 <о науке и

государственной политике>> ;

Постановлением правительства РФ от З0 ноября202l г. Ns 2122 <<Положение о

подготоВКе на)п{Ных И на)л{но-ПедагогиЧеских кадров в аспирантуре (адъюнкryРе)>;

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября2O2L

г. М 95]- <об утверждении федеральных государственных требоваlлай к структуре

програММПоДотоВКинаrШЬIхина}п{но-пеДагоГиЧесКихКаДроВВаспираНтУре

(адъюнкryре), условиям их ре€шизации, срокам освоения этих программ с )лIетом

различных форм Об5пrения, образовательных технологийи особенностей отдельных

категорий аспирантов (адъюнктов)>;

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 24 августа2O2L

г. М 7вб (об установЛениИ соответствиЯ направлениЙ подготовкИ На}Л{но_

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкryре) наrшым специ€шьностям,,

предусмотренным номенклатурой на)rчных специальностей, по которым



прис}Dкдаются rIеные степени, утвержденной приказом Министерства науки и

высшего образования РФ от 24февраля 202L г, Nsll8>;

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 202l

г М]-1в <об утверждении номенклатуры на)rчных специальностей, по которым

присуждаются }ценые степени, и внесении изменения в Положение о совете по

защите диссертаций на соискание уlеной степени кандидата Нщкl на соискание

уlеной степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образованлми

науки РФ от 1_0 ноября2Оt7 г, Ns ]-09З>;

УставомилоКалЬныМинорМатиВныМиаКтаМиРГРТУ.

1.3 Общая характеристика образовательноЙ программы

щель программы аспирантуры: подготовка квалифицированнъж кадров,

обладающих универсальными, общепрофессиональными и профессионЕUlьными

компетенциями по специiшьности 1.з.11. Физика полупроводников, позволrIющих

ВыГryскниКУУспешноосУщесТВДятЬсВоюпрофессиоНалЬн)rюДеяТелЬностЬВобласти

проектирования, разрабопса и экспJý/атации электронных приборов и устройств, с

rIетом требований регионального рынка труда, способности к адаптации в

профессиональной среде, потребности к самообразованию и повышени}о

профессиональной квалификацLм,

3адачи программы аспир€lнтуры:

формирование у выпускников знаний, умений

успешного самостоятельного осуществления

профессиональной деятелъности;

развиме личностных качеств, необходимых в на}л{но-исследовательской

деятельносм: на)л{нiя честность, целеустремленность, трудолюбие, вдумчивос*ь,

пытлив о сть, про ф есси ональнаrI дисциплинир ов анно стъ и пр очее ;

УглУбленноеиз}л{ениеТеоретиЧесКихИМеТоДологиЧесКих

математических Hayki

совершенствование философской

профессиональную деятельность;

и навыков, необходимых для

на5плной, социалъной и

основ физико-

подготовки, ориентированной на



совершенствование знаний иностранного языка для использования в нагшой
.i

и профессиональной деятельности;

совершенствование навыков использования современных технологий сбора

информации, обработки и интерпретации эмпирических д€lнных, владение

совремеНными методамИ исследоВаниЙ для использования в наlчной и

профессиональноЙ деятельности;

создание условий для успешной реализации наrшой деятельности,

н;шравленной на подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата
!

наук к защите;

пр;lктико-ориентированное обуrение, Позвол,Iющее соqетать

фундаментальные знания с практическими навыками по выбранному н:шравлению

подготовки (подготовку публикаций, в которых излагаются основные наlrqн5"

результаты диссертации и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные

модели);

ориентацияасIМрантоВнагIасТиеВна}п'Iно.исслеДоВатеЛЬсКихсеминарах

смежных фатсультетов, а также других университетов и на}л{но-исследовательских

институтов.

ФормаобУченияпообразоВателЬнойпрограММеоЧнЕlя.

объем образовательной программы согласно учебному плану:

Структура программы аспирантуры

Науrный компонент

гау.r"u, деятельно сть, напр авленная на подготовку

Huy"rH- деятельность, направленная на подготовку

На5.,r"а" деятельность, направленнЕUI на подготовку
1.1.1.1(н)

Нау"rнuя деятельность, направленнЕUI на подготовку

Под.оrо"*u публикациЙ,(,п"),*"о*

1.2.1.1(н)

1.2,t.2(H)

Пр оrе".уrочнаrl ат,ге стация по этапам выполнения на}л{ного



промежуго.rная аттестация по этапам выполнениJI на)ruного

исследовани1
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221.з.l(к)
зз

2,

няlжи

15
2.L.

3
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2,L.2

гI IРИ IТТКОПЫ
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2.1.з
3
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2.L.4.L
2

2,L,4.2
Факультативные дисциплины __

Б;rр""rr"й;зык в профессиональной сфере

4
2.1.5(Ф) 2
2.1.5.1(Ф) 2
2.1.5.2(Ф) Проведение патентных исследt,lванцL_

7ЙЙЙ"н", (мЙчл"),,о в"Iборч l (ДВ,1) з
2.1.6 3
2.]".6.1 (Ризика тверд(-)l,о IeJrd

Физика полупроводниковых наносистем з
2.1.6.2

2
2.1.7 ДиСциплины (моДУли) пt-l выuutl,у ,. \л",,l

Физика кванторазмерных структур 2
2.I.7.| 2
2.1.7.2 пvпповодникоВ

6
2.2.

6
2.2.1(п)

122.з.

1
2.з.1 2.,, llп П.ЬIГIIТРИ IIКОЛЫ

йй"д.r*"й йамен по специа"пьно сти " СпециаJIьна,I
l'сьтясикя пп ников""

2
2.з.2(к)

1
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2
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2
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ДищЙrrl*ы (модули) по 
"ыбору 

t (ДВ,l)

3ачет "Физика твердого тела"
2.,,ат tl(Т)тrэrrrя ттгrп\/пппвопникоВых наносистеМ"

2
2.з,6

2
2.з,6.1

2
2.з.6.2

полчпроводников"l!frT

2
2.3.7

2
2.з,7.1,

2
2.з,7.2 з
з. Итоговая аттестация

J
3.1 240

UОЪеМ llpul pcrlulvrbl dLrryrPqnr у P,r

t.4 Условия реализации программы подготовки наrшьж и научно_

педагогических кадров в аспирантуре

РГРТУприреализациипрограММаспирантУрыВпраВепреДУсмотрет

возможность освоения аспирантами факультативных и элективных дисциплин

(модулей).

Практика
ТJл - агпгт;ттА.rя g ттпяктика

Итоговая аттестация
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